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"Pfiprava a vlastnosti slouceniny GaGeTe" 

Tato diplomova prace je jednou z dlouhe fady diplomovych praci a odbornych clanku, ktere 
vznikly za vice net 50. let na Katedfe obecne a anorganicke chemie ve studijnim oboru 
Materialove inzenyrstvi. 

Prvnim ukolem diplomanta byla reserse tykajici se pripravy a vlastnostf GaGeTe jakozto 
polovodice s malou sirkou zakazaneho pasu, z niz autor vytezil velmi pekne a prehledne 
napsanou Teoretickou cast. Tuto cast sve prace autor rozdelil na cast spise chemickou, pod 
nazvem Zakladni vlastnosti GaGeTe a cast fyzikalni s nazvem Fyzikalni vlastnosti 
polovodicu . 

Zasadnim ukolem diplomanta byla priprava polykrystalickeho GaGeTe a z nej metodou 
lisovani za vysokych teplot pripravit vzorky pro charakterizaci zfskanych materialu. Jelikoz 
dalsfm ukolem diplomanta byl pokus 0 dopovani zakladni slouceniny jednim vybranym 
prvkem, byla auto rem pripravena rada polykrystalickych vzorku z prvku polovodicove cistoty 
GaGeTe (1-x) Sb (x) , kde x=O ; 0,01 ; 0,03 ; 0,05 a 0,07. Cflem diplomove prace bylo ziskani 
prehledu 0 vlastnostech zakladni slouceniny a posoudit vliv dopovani Sb na transportni 
koeficienty s ohledem na termoelektricke vlastnosti. 

Pripravene vzorky byly charakterizovany metodou RTG difrakce, z niz byly stanoveny jak 
mrizkove parametry, tak i identifikovana struktura, coz vedlo k zaveru, ze zadny vzorek nebyl 
fazove zcela cisty. Z analyzy difraktogramu vyplynul vliv koncentrace antimonu na objem 
elementarni bunky, kter'/ monot6nne roste zvlaste v dusledku rustu mrizkoveho parametru ~ 
Tim se prokazalo zabudovani antimonu do podmrizky teluru.vzhledem k vazebnym 
pozadavkum musi antimon prijmout elektron a takto zaporne nabity defekt zvysuje 
koncentraci volnych nositelu proudu - kladnych der (polovodic typu P) . Zaporne nabity defekt 
Sb (-1) ma vetsi polomer nez atom Te, coz vysvetluje pozorovany narust objemu 
elementarni bunky. 

Z experimentalnich hodnost elektricke vodivosti , Seebeckova koeficientu a tepelne 
vodivosti byl autorem urcen bezrozmerny koeficient termoelektricke ucinnosti. Tento 
parametr vykazoval rust s teplotou u vsech vzorku. Hodnota zT vyrazne roste se zvysujicim 
se obsahem antimonu az do x=0,03 ; nad tuto hodnotu nastava jeji prudky pokles. To 
znamena, ze optimalni koncentrace antimonu vede ke zlepseni termoelektrickych vlastnosti 
GaGeTe. 

Diplomant se bezesporu zhostil zadani sve diplomove prace se cti. Nicmene si oponent 
dovoli dYe formalni pripominky: 

na str. 16 bych misto " .. . toto kmitani melo byt v Ramanovi zakazano" volil spise, ze 
by .. melD byt v Ramanove spektru zakazano" 
rovnez literatura /5/ na str. 52 se nejcasteji uvadi jako Phys.Rev.B. 

Tyto naprosto formalni pripominky nic nemeni na hodnoceni teto velmi pekne a prehledne 
napsane diplomove prace, kterou tfmto hodnotim jako 

vybornou. 
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